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La invencidn se refiere & un dlSpOSltLVONIOEo_
sensible que tiene un cuerpo estratificado que contiene
un material fotosensible, comprendiendo sl cuerpo estra-
tificado al menos dos electrodos al que estd asegurado ~

un conductor conector.

i Son conocidos fotoresistores que tienen una ca
i
i pa de un material fotosensible, en muchos casos un com =

Epuesto AII‘BVI’ por ejemplo sulfuro de cadmio, que estd

‘previsto sobre un soporte aislante, estando dispuestos -

:d0° electrodos sobre la superficie libre de la capa y te

nlendo agsegurados & los mismos conductores conectores. -
éEn la produccidén en masa es muy importante que 1los elcc-

.trodos provistos con conductores conectores estén ubica—

H
i

dos sobre el mismo lado de la capa., EL soporte mejora el
;fd011 manipuleo de la capa y facilita el montaje en una
]

;envol’cura°

; En estos fotoresistores, en que la radiacidn -~
.incide sobre la superficie libre de la capé, la resisten
'cia es proporcional a la distancia entre los slectrogos,
ISLempre que dicha distancia no sea dema31ado pequefia, BEn
la préctica se ha encontrado que con distancias entre -—-
‘electrodos menores que aproximadamente 200 micrones, la
‘resistencia ya no disminuye proporcionalmente con la dig
‘minucidn de la distancia entre los electrodos, de modo -
‘que se vuelve muy dificil alcanzar resistencias bajas. —
Un segundo impedimenfo para alcanzar resistencias bajas
.en este tipo de resistores fotosensibles se asocia al mé
“$odo de fabricacidn. Debido a que otros métodos dan 1lu -
;gar a dificultades, es prdctica comin gque en este tipo -

ide resistores fotosensibles los electrodos sean provis -

[Rpv—
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tos por deposicidn desde la fase de vapor, La Glpuws -
cidn desde lo fase ds vapor se efectia a través de mds-
caras de modo de evitar mdétodoz de fotoresist y trata -
mientos de mordicacidn. Serd obvio que el uso de mdsca-
ras en la deposicidén desde vapor limita la distancia mi
nima a ser lograda entre los electrodos y que esto re -
sulta en un limite inferior para la resistencia que de-
be ser lograda.

El objeto de la invencidn consiste en evitar
las desventajas antes mencionadas y la invencidn se ba-
sa entre otros, en el reconocimiento de que, mantenien-
do los electrodos que estdn provistos con conductores -
conectores y estdn ubicados sobre el mismo lado de la -
capa, es posible de una menera simple volver mds peque-
fla la distancia efective entre los electrodos que su —-
dictancia real mediante la adicidn de una capa electrd-
dica auxiliar. ’

En otro tipo de-dispositivos fotoresistores -

conocidos, el cuerpo estratificado consiste de una asi

llamada capa de "moncgranos", wue es una capa de granos,

de un espesor de aproximadamente 1 gramo, en que 108 =
granos fotosensibles estdn unidos por medio de un ligan
te aiélante. En estos dispositivos los electrodos y los
conductores conectores deben ser provistos sobre lados

diferentes de la capa dado gque la capa de monogranos no

nuestra conductividad eléctrica en la direccidn lateral,

Bn eztos dispositivos al menos uno de los electrodos es
permeable a una radiacidn en el rango de frecuencia de-
seado.,

ELl hecho de que en los Ultimos dispositivos =
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fotosensibles descriplos los electrodos estén k1 Ca008 ~ |
a uno y obro lado de la capa de monogranos debe conside-
rarse una seriu desventaja de estos dispositivos desde -
el punto de vista de la fabricacidn. La produccidn en:se
rie de estos dispositivos seria considerablenente mds —

simple y consecuentenente pds barata si los dos electro-i
dos provistos con conductores conectores estuvieran ubi- :
cados sobre el mismo lado de la capa de monogranos.

Otro objeto de la invencidn consiste en pro —
veer un dispositivo fotosensible que tiene una capa de —;
monogranos en que los dos electrodos provisios con con -?
ductores conechores esidn ubicados sobre el mismo lado - |
de la capa de monogranos y la invenecidn se basa en el rgf
conocimiento del hecho de que esto puede ser logrado de
menera simple usando unz caps eleetrddica auxiliar.

De acuerdo con la invencidn, un dispositivo fo
tosensible del tipo mencionado en el exordio se caructe~
riza porque los electrodos a los que estd asegurado un -z
conductor conector estdn dispuestos sélamente sobre un -
lado del cuerpo estratificado, estando provisto el lado
opusstamente ubicado del cuerpo estratificado con una ca
pa electrédica aukiliar.

En los dispositivog fotosensibles de acuerdo -
con la invencidn, una corriente gque circula a través del
dispositivo atravesard la capa dos veces en una direc -—-—
cidén substancialmenie perpendicular a la direccidn de la

capa como un resultado de la adieidn del electrodo auxi-

- liar, Como resultado de esto el espesor de la capa es de

1
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cisivo en relacidn a la distancia efectiva de los elec -

. trodos; la distancia real entre los slectrodos no es ori -
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?—3 !‘.ll |‘||f\v;fn.§ f.i‘
tica y puede ser adaptada sin objecidn al método de fa-

bricacidn.

En fotoresistores que utilizan una capa de mo
nogranos, la falta de conductividad en la direceidn la-
teral en lu capa ha sido salvada de una manera simple -
mediante el uso de la invencidn.

Ademds eg importante que al usar la invencidn
la tensidn de ruptura del dispositivo es mds alta aue -
en dispositlvos similarce de los tipos conocidos,

Ademds, cuando se usa la invencidn, ocurre un
efecto de compensacion para tensiones fotoeléctricas y
termoeléctricas indeseables. Debido, en efecto, a que -
la corriente fluye o través de la capa tanio en una di-
reccidn como en la direccidn opuesta, la f.e.m. interna,
si la hubiera, ocurrird tanto’'con una polaridad como w—-
con la polaridad onuesta,

Preferiblemente, al menos la capa electrddica

;
!

auxiliar es permeable al menos para una parte del rango

de frecuencia de la radiacidn electromagnética a la que

es gensible el cueryo estratificado,

Cuando se usa tal capa electrddica auxiliar -
permeable la radiacidn puede incidir a través de la can
pa electrédica auxiliar. ILa veniaja de esto consiste en
que la superficie total del dispositivo estratificado -
puede ser usada como una superficie fotosensible. En —-—

los dispositivos conocidos descriptos, una parte de la

superficie debe ser usada pura la conexidn de uno o dos

conductores conectores,
Otra ventaja importante de 12 invencidn con -

siste en que puede mejorarse la disipacidn de calor, En
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vés de los conductores conectores. Cuando un conductor
conactor debe ser asegurado & la superficie sobre la que
incide le radiacidn, el érésfequerida para dicha cone -
xibn es minimizada de modo de ser capaz de usar la parte
de superficie mdxima como un2 superficie sensible, como
resultado de lo cual también es limitado el contacto tér
mico entre el conductor conector y el electrodo. Cuando

se usa una cava electrddica auxiliar transparente, una -

parte mdxima de los dos electrodos puede ser usada para

asegurar los conductores conectores de modo que la disi-

vacidn de calor puede ser considerablemente mejorada.

A fin de que la invencidn pueda ser fécilmente

llevada a la prdctica, unos pocos ejemplos de 12 misma -,

serédn descriptos @ continvacidn mds detalladamente con - '

referencia al dibujo que se acompafia, en que:

La figura 1 muestra esquemdticamente una vista '

en planta de un dispositivo fotosensible de acuerdo con
la invencidn, y

La fisura 2 muestra esquemdticamente una vista
en corte de dicho dispositivo, tomada sobre la linea II-
II de la figura 1;

La figura 3 muestra esquemdticamente una vista

en corte de otra realizacion de un dispositivo fotosensi

ble de acuerdo con la invencidn,

El dispositivo fotosensible mostrado en lasg i
guras 1L y 2 comprende un cuerpo 2 en la forme de una ca-
ra de un material fotosensible, estando provisto. el cuer
PO 2 con dos electrodos 3 y 4 a los que estdn asegurados

conductores conectores 7 y 8. De acuerdo con la inven --

-6 -



10

15

20

25

30

12-7-68

{cién, los dos electrodos 3 y 4 estdn ubicados sobre el

‘

fmismo lado del cuerpo 2 y el lado opuestamente ubicado -~
?del cuerpo 2 comprende una capa electrddica auxiliar 5 -
gque preferiblemente es transparente, es decir, es permeg-
ible al menos aparte del rango de frecuencia de la radia—-
§cidn electromegnética a la que es sensible el cuerpo es -
%tratificado 2.

1 La capa elecirddica auxiliar 5 estd dispuesta -
fentre el cuerpo estratificado 2 y un substrato ‘transpa—-—
?rente 6.

% En el presente ejemplo, las capas 2 y 5 y los
%electrodos 3y 4 estdn provistos sobre un substrato de vi-
i

'drio 6 de una manera comunmente usada en la tecnologla. -

%La capa electrddica auxiliar 5 consiste de dxido de esta~
gﬁo ¥ tiene un espesor de aproximadamente 0,2 sum. Ia ca-
%pa fotogensible tiene un espesof de, por ejemplo, 15 /um
%y consiste de un compuesto AIIBVI’ en este caso seleniu~-—
iro de cadmio. Los electrodos 3 y 4 depositados desde la -
fase de vapor estdn construidos como un trazado interdi-—~
gital de electrodos y pueden consistir de oro. El ancho -~
de las tiras del trazado electrédico es, por ejemplo 2 -
i pﬁdiendo ser la distancia entre las tires adyacentes
de varios electrodos de 100 /P.

En el ejemplo mostrado en la figura 3, el cuer-

po estratificado estd constituido por una capa de mono--

igranos 21, 22 que es una capa de granos, de un espesor -

l

ide aproximadamente un grano que contiene granos fotosen--
Eibles 21 que estdn unidos por medio de un ligante aig--
|

dante 22. Los granos 21 consisten, por ejemplo, de sulfu-

o de cadmio que estd dopado con 0,1 a 0,01 at.% de co--
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‘

El lisante aislanie 22 es una resina de poliuberanc y se

extiende solo sobre parte del esmsor de la capa de modo

que parte de los grano 21 sobresalen del ligante como re
sultadode lo ¢ual es posible el contacfo con los electro
dos 23 y 24 y la capa electrddica auxiliar 25. Los elec-
trodos 23, 24 consisten por ejemplo, de indio y tienen -
un espesor de aproximcdamente 0,3 /o La capa electrddi
ca auxiliar 25 puede ser una capa de indio de 100 R ae -

espesor.

El tragzado electrddico interdigital 3, 4 y los

- electrodos 23, 24 pueden ser provistos con conductores -

. dispositivos 1 y 20 pueden ser provistos de una menera,-

. positivos fotosensibles, envoltura que puede consistir - .

- por ejemplo, en un empotramiento de una resina sintética,.’

conectores 7, 27 y 26 de una maneéra convencional y los -

convencional con una envoltura comunmente usada para dig

H

Ia capa electirddica auxiliar 5, 25, no es pro—

- vista con un conductor conector, es decir no con un con-

. ductor conector lo que significa producir una tensidn de

polerizaciln en la capa electrédica auxiliar, En una dig

sible de acuerdo con la invencidn, es producida una dife

" rencia de potencial entre los electrodos 7; 27 y 8; 26,

_posicidn de circuito que utiliza un dispositivo fotosen~

mientras que la capa electrddica auxiliar 5, 25 estd g un

potencial flotante, o cn otrus palabras, no estd conecta
da a un punto en un cirecuito, como resultado de lo cual

la capa electrddica auxiliar asumira un potencial que di

fiere del que asumiria en la ausencia de dicha conexidn.

Serd obvio que la invencidn no estd limitada a
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§los ejemplos descriptos ¥y que son posibles muchas varia-

‘ciones para los expertos en el arte sin alejarse del al-

! cance de esta invencidn. Por ejemplo pueden usarse otros

imateriales. Los electrodos pueden consistir de Al u otro

.material de electrodo cominmente usado. Como materiales

fotosensibles deben tomarse en consideracidén ademdsdel -

. sulfuro de calcio, materiales tales como giliceo, sele--

‘nivros y telururos o mezclas de materiales fotosensibles

‘en que dichos materiales pueden estar dopados de la mane-

?ra convencional con impurezas normales. Los electrodos 3,

4 pueden ser transparentes y cousistir por ejemplo de una

fcapa delgada de oro. Los mismos pueden ser provistos di-

}rectamente sobre el substrato, estando provista la super-

‘ficie libre de la capa fotosensible con un electrodo au-

‘xiliar. Bl substrato puede ser fabricado de un material

‘cerdmico por ejemplo Alundum.

La presente solicitud que corresponde a la pre-

'sentada en Holanda, con fecha 25 de Agosto de 1.967, bajo
i

éel nimero 67-11759, se acoge a los beneficios del Articu~

'1o 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

i

-NOTA-

Los puntos de invencién, propia y nueva, que se

-9 -
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pirm s min edase

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paﬁ
tente de Invencidn en Espaiia por VEINTE afios, son los -
siguientes:

l.~ Dispositivo fotosensible que tiene un cuerpo
en la forma de una capa que contiene un material fotosen
sivle, comprendiendo el cuerno estratificado al menos ——
dos electrodos a los que estd asegurado un conductor co—é

nector CARACTERIZADO porque los electrodos a los que es-i

t4 asegurado un conductor conector estdn provistos sola~;
mente sobre un lado del cuerpo estratificado, estando ——%
previsto el lado opuestamente ubicado del cuerpo estratii
ficado por una capa electrdodica auxiliar,

2.~ Dispositivo fotosensible de acuerdo con la rei:

vindicacidn 1, CARACTERIZADO porque la capa electrddica

auxiliar es permeable al menos para una parte del rango
de frecuencia de la radiacién electromagnética a la que !
es sensible el cuerpo estratificado.

3.~ Dispositivo fotosensible de acuerdo éon la rei
vindicacidn 2, CARACTERIZADO porque la capa electrddica
auxiliar estd dispuesta entre el cuerpo estratificade y
un substrato. que es permeable a la radiacidn electromag
nética.

4.~ Dispositivo fotosensible de acuerdo con la rej
vindicacidén 1 o 2, CAR4CT:RIZADO porgue el cuerpo estrati
ficado consiste de una capa de granos, de un espesor de
aproximadamente un grano, que contiene granos fobtosensi-
bles que estdn unidos por medio de un lizante aislante.

5.— Dispositivo fotosensible de acuerdo con una o
mds de las reivindicaciones precedentes, CARACTEHIZADO

porque el material fotosensible consiste de uno o mis =

- 10 -
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compuestos AIIBVI’

6.~ Disposicidén de circuito que comprende un -
dispositivo Lotosensible de acuerdo con una o mds de las
reivindicaciones precedentes, CARACTERTZADA porque es —-
aplicada una diferencia de polencial enbre los electro -
dos y la cupa electrddice auxiliar estd a potencial flo-
tante.

7.- Dispositivo fotosensitle.

Pal y como se ha descrito en la Memoria que an |

tecede, representado en los dibujos que se acompafian y -

para los fines que se han especificado,

La prezante HMemoria consta de once hojas escri

tas a mdquina por una sola de sus caras.

o Koo

I»Iad'fid 1 g B :l“:)d
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